ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ВЕРСИЯ ПРОГРАММЫ !!! 
Возможны изменения!!!


3-я Международная конференция
ЛАЗЕРЫ, ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗЛУЧАТЕЛИ
И СИСТЕМЫ НА ИХ ОСНОВЕ

25–29 мая 2026, Минск, Беларусь


ПРОГРАММА

25 мая, понедельник

	09.00‑14.00 
	Регистрация



	14.00-14.20
	Открытие конференции 

	
	Вступительное слово: М.В. Богданович, С.В. Гапоненко, Ю.П. Яковлев, Н.А. Пихтин, В.А. Богуш, Г.П. Яблонский


	Секция 1 – Физика, техника и применение лазерных излучателей 
Секция 2 – Физика и технологии создания новых материалов

	
	
Приглашенный доклад 

	14.20–15.00
	МОЩНЫЕ МНОГОМОДОВЫЕ И ОДНОМОДОВЫЕ ИНЖЕКЦИОННЫЕ ЛАЗЕРЫ С ДЛИНОЙ ВОЛНЫ 1550 нм

	
	Н.А. Пихтин 

	
	Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, СПб., РФ 

	
	Приглашенный доклад

	15.00–15.40
	НАНОПЛАЗМОНИКА ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ С КВАНТОВЫМИ ТОЧКАМИ 

	

	С.В. Гапоненко
Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, Минск, Беларусь

	
	Приглашенный доклад

	15.40–16.20
	МОЩНЫЕ КВАНТОВО-КАСКАДНЫЕ ЛАЗЕРЫ И ДЕТЕКТОРЫ СРЕДНЕГО ИК ДИАПАЗОНА

	
	Г.С. Соколовский
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе, СПб., РФ


	
	                         16.20–16.40            Кофе-пауза




	
	Приглашенный доклад

	16.40–17.20
	МОЛЕКУЛЯРНО-ПУЧКОВАЯ ЭПИТАКСИЯ ДЛЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ 

	
	Е.В. Луценко 

	
	Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, Минск, Беларусь 

	
	

	
17.20–18.00
	Приглашенный доклад
ЛАЗЕР С РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ НА ОСНОВЕ СТРУКТУР С КЯ HgCdTe ПРИ НАКАЧКЕ ККЛ

	
	Морозов С.В.1, Уточкин В.В.1, Разова А.А.1, Фадеев М.А.1, Румянцев В.В.1, Мажукина К.А.1, Янцер А.А.1, Шенгуров Д.В.1, Гавриленко В.И.1, Морозова Е.Е. 1, Гусев Н.С.1, Барышев В.В.2, Гинзбург Н.С.2, Егорова Е.Д.2, Михайлов Н.Н.3, Дубинов А.А.1, Алешкин В.Я.1, Соколовский Г.С.4, Дюделев В.В.4, Егоров А.Ю.4

	
	1ИФМ РАН, Н.- Новгород, д. Афонино, РФ
2ИПФ РАН, Н.-Новгород, РФ
3ИФП СО РАН, Новосибирск, РФ
4ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, СПб., РФ 

	
	






	
	26 мая, вторник


	Секция 1 –  Физика, техника и применение лазерных излучателей 
Секция 2 –  Физика и технологии создания новых материалов


	
	
Приглашенный доклад

	09.00–09.40
	ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНО-ИЗЛУЧАЮЩИЕ ЛАЗЕРЫ СПЕКТРАЛЬНОГО ДИАПАЗОНА 1300-1550 нм, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ МЕТОДАМИ МОЛЕКУЛЯРНО-ПУЧКОВОЙ ЭПИТАКСИИ И СПЕКАНИЯ  

	
	Л.Я. Карачинский1,2, Я.Н. Ковач2,3, С.А. Блохин3, И.И. Новиков1,2, А.В. Бабичев1,2, А.Г. Гладышев1, В.В. Андрюшкин1,2, П.Е. Копытов1,2, Д.С. Папылев1,2, К.О. Воропаев4, А.Ю. Егоров1,2

	
	1ООО «Коннектор Оптикс», СПб., РФ 
2Университет ИТМО, СПб., РФ
3ФТИ им. А.Ф. Иоффе, СПб., РФ  
4АО «ОКБ-Планета», Великий Новгород, РФ


	09.40–10.00
	НЕОБРАТИМОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ВИДИМОГО СПЕКТРАЛЬНОГО ДИАПАЗОНА ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ МОЩНОСТИ

	
	А.П. Шкадаревич, А.А. Станкевич, Д.И. Губин, К.И. Галашев, М.А. Кривомазов

	
	Унитарное предприятие «НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО», Минск, Беларусь


	10.00–10.20
	МОЩНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ЛАЗЕР, ИНТЕГРИРОВАННЫЙ С СИСТЕМОЙ НАКАЧКИ И ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИИ
Д.А. Веселов, Ю.К. Кириченко (Бобрецова), В.А. Дементьева, А.А. Климов, С.О. Слипченко, Н.А. Пихтин

	
	Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе, СПб, РФ


	10.20–10.40
	СУПЕРЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ДИОДЫ InGaAs/GaAs ВАТТНОГО УРОВНЯ МОЩНОСТИ

	
	Н.Ю. Гордеев1, Г.О.  Корнышов1, Ю.М. Шерняков1, А.А. Бекман1, А.С.  Паюсов1, Ю.А. Салий1, М.М. Кулагина1, С.А. Минтаиров1, Н.А. Калюжный1, М.В. Максимов2

	
	1ФТИ им. А.Ф. Иоффе, СПб., РФ
2Алферовский университет, СПб, РФ


	

	                        10.40–11.00            Кофе-пауза



	
	Приглашенный доклад

	11.00–11.40
	РАЗРАБОТКА ОДНОЧАСТОТНЫХ КВАНТОВО-КАСКАДНЫХ ЛАЗЕРОВ С СЕЛЕКТИВНЫМ КОЛЬЦЕВЫМ РЕЗОНАТОРОМ

	
	А.В. Бабичев1, Н.Ю. Харин2, Е.С. Колодезный1, Д.С. Папылев1, Д.А. Михайлов3, Г.В. Вознюк3, М.И. Митрофанов3,4, В.В. Дюделев3, А.Г. Гладышев1, С.О. Слипченко3, А.В. Лютецкий3, В.П. Евтихиев3, В.Ю. Паневин2, Л.Я. Карачинский1, И.И. Новиков1, Г.С. Соколовский3, Н.А. Пихтин3, А.Ю. Егоров1

	
	1Университет ИТМО, СПб., РФ 
2Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, СПб., РФ
3ФТИ им. А.Ф. Иоффе, СПб, РФ
4НТЦ микроэлектроники РАН, СПб., РФ 


	11.40–12.00
	ОПТИМИЗАЦИЯ ВОЛНОВОДА НА ПОВЕРХНОСТНОМ ПЛАЗМОНЕ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ККЛ НА ОСНОВЕ КРТ
А.А. Дубинов1, А.А. Афоненко2, Д.В. Ушаков2 

	
	1Институт физики микроструктур РАН, Нижний Новгород, РФ 
2Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь


	12.00–12.20
	АМПЛИТУДНЫЕ ШУМЫ ОДНОМОДОВЫХ ВЕРТИКАЛЬНО-ИЗЛУЧАЮЩИХ ЛАЗЕРОВ ДИАПАЗОНА 89Х НМ

	
	Я.Н. Ковач1, М.А. Бобров1, А.А. Блохин1, Н.А. Кузьменкова1, А.Г. Кузьменков1, А.П. Васильев2, Н.А. Малеев1, С.А. Блохин1

	
	1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, СПб, РФ
2НТЦ Микроэлектроники и субмикронных гетероструктур, СПб, РФ

	
	

	12.20–12.40
	ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ МИКРОДИСКОВЫХ ЛАЗЕРОВ С АКТИВНОЙ ОБЛАСТЬЮ НА ОСНОВЕ AlGaN/AlGaN квантовых ЯМ

	
	И.А. Мельниченко1, Э.И. Моисеев1, Д.А. Масютин1, К.А. Иванов1, А.Г. Войнилович2, Е.В. Луценко2, А.А. Пивоварова3, Н.Д. Ильинская3, И.П. Смирнова3, Л.К. Марков3, Н.В. Крыжановская1, А.Е. Жуков1

	
	1Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» СПб., РФ
2Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, Минск, Беларусь
3ФТИ им. А.Ф. Иоффе, СПб, РФ


	
	
                12.40-14.00        Перерыв на обед


	
	

	14.00–14.20
	ГЕНЕРАЦИЯ ЭДС В ДИОДАХ ШОТКИ Pd/InP В АТМОСФЕРЕ ВОДОРОДА

	
	Ю.П. Яковлев, Е.А. Гребенщикова, В.А. Шутаев

	
	ФТИ им. А.Ф. Иоффе, СПб, РФ



	14.20–14.40
	ОЖЕ-РЕКОМБИНАЦИЯ В ПРЯМОЗОННЫХ ПОЛУПРОВОДНИКАХ А3В5 

	
	З.Н. Соколова
ФТИ им. А.Ф. Иоффе, СПб, РФ 


	14.40–15.00
	ЛАЗЕРНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ В УФ ДИАПАЗОНЕ И ФОТОДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ШИРОКОЗОННЫХ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛАХ, АКТИВИРОВАННЫХ ИОНАМИ Ce3+

	
	А.С. Низамутдинов, С.Л. Кораблева, А.К. Наумов, А.А. Шавельев, А.А., Макарова, Я. Хамдан, В.В. Семашко 
Казанский федеральный университет, Казань, РФ

	
	

	15.00–15.20
	ВОЛОКОННЫЕ ЛИНЗЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВВОДА ИЗЛУЧЕНИЯ ЛАЗЕРНЫХ ДИОДОВ В ОПТОЭЛЕКТРОННЫХ МОДУЛЯХ

	
	А.С. Паньков, Ф.Е. Хаснуллин, Р.С. Пономарев 

Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь, РФ


	
	

	15.20–15.40
	On-line: СОВРЕМЕННЫЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ЛАЗЕРЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

	
	И.В. Галушка, В.В. Галушка, О.В. Коренченко, А.В, Кулаков, А.Н. Миряха, В.А. Панарин, С.Н. Соколов

	
	ООО «НПП «Инжект, Саратов, РФ

	
	

	
	

	15.40–16.00
	On-line: СФОКУСИРОВАННЫЙ ИОННЫЙ ПУЧОК ДЛЯ ПОСТ-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОРРЕКЦИИ БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО ПОЛЯ ЛАЗЕРНЫХ ДИОДОВ
И.Н. Григоренко1, Г.В. Вознюк1, А.С. Лила1, М.И. Митрофанов1,2, А.С. Паюсов1, В.П. Евтихиев1

	
	1ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, СПб, РФ
2НТЦ микроэлектроники РАН, СПб, РФ

	
	

	16.00–16.20
	СВЕТОДИОДЫ ДЛЯ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА И ПАРОВ ВОДЫ В ДИАПАЗОНЕ 2,6 – 2,8 мкм


	
	Е.В. Куницына, Э.В. Иванов, Я.А. Пархоменко, А.А. Пивоварова, 
И.А. Андреев, Н.Д. Ильинская, Ю.П. Яковлев

	
	ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, СПб, РФ

	
	
                    16.20–16.40            Кофе-пауза


	
	

	
	

	16.40–17.00
	ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ ИЗЛУЧАТЕЛИ В КУРСО–ГЛИССАДНОЙ СИСТЕМЕ ПОСАДКИ САМОЛЕТОВ

	
	А.Н. Миряха, М.И. Свердлов
ООО «Кантегир», Саратов, РФ


	
	

	17.00–17.20
	СТИМУЛИРОВАННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ В ВОЛНОВОДНЫХ ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ С КВАНТОВЫМИ ЯМАМИ HgTe/CdHgTe ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ДЛИНАХ ВОЛН ОПТИЧЕСКОЙ НАКАЧКИ

	
	К. А. Мажукина1, В.Я. Алешкин1,2, А.А. Дубинов1,2, В.В. Уточкин1, Е.Ю. Горячкина1,2, Н.Н. Михайлов3, С.А. Дворецкий3, С.В. Морозов1, В.В. Румянцев1,2


	
	1Институт физики микроструктур РАН, д. Афонино, Кстовский р-н, Нижегородская обл., РФ
2ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, РФ
3Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова, Новосибирск, РФ


	
	


	

18.00 – 22.30      Товарищеский ужин








	
	                            27 мая, среда


	
	



09.00 – 19.00      Экскурсия



	
28 мая, четверг


	Секция 1 –  Физика, техника и применение лазерных излучателей 
Секция 2 –  Физика и технологии создания новых материалов



	
9.00–9.40
	Приглашенный доклад
ЛАЗЕРНО-ИНДУЦИРОВАННЫЕ МИКРО-КЛАСТЕРНЫЕ ПОВЕРХНОСТНЫЕ СТРУКТУРЫ ЗАДАННОЙ КОНФИГУРАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ОБРАЗЦОВ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

	
	А.В. Жданов1, Д.Н. Бухаров1, А.О. Кучерик1, С.М. Аракелян

	
	1Владимирский государственный университет, ВлГУ, РФ,


	
	

	9.40–10.00
	ЛАЗЕРЫ НА NV-ЦЕНТРАХ В АЛМАЗЕ: ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

	
	Д.Е. Генин1, Е.И. Липатов1,2, П.Е. Комарова1,2, В.Г. Винс3

	
	1Институт сильноточной электроники, Томск, РФ 
2Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, РФ
3ООО «Велман», Новосибирск, РФ

	
	

	10.00–10.20
	ТЕХНОЛОГИЯ ПЛАЗМЕННО-АКТИВИРОВАННОЙ МОЛЕКУЛЯРНО-ПУЧКОВОЙ ЭПИТАКСИИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ТЕМПЛЕЙТОВ AlN/с-Al2O3 для УФ-ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ

	
	Д.В. Нечаев, А.Н. Семенов, П.А. Алексеев, А.В. Мясоедов, В.Н. Жмерик

	
	ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, СПб, РФ

	
	

	10.20–10.40
	ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ InGaAs/GaAs СО СМЕШАННОЙ КВАНТОВОЙ РАЗМЕРНОСТЬЮ И ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ НА ИХ ОСНОВЕ

	
	А.С. Паюсов1, Г.О. Корнышов1, А.А. Бекман1, А.А. Харченко2, А.М. Надточий2, С.А. Минтаиров1, Н.А. Калюжный1, М.М. Кулагина1, Ю.М. Задиранов1, Ф.И. Зубов2, Ю.М. Шерняков1, Н.Ю. Гордеев1, М.В. Максимов2

	
	1ФТИ им. А.Ф. Иоффe РАН, СПб, РФ,
2Академический университет им. Ж.И. Алферова, СПб, РФ

	
	
                 10.40–11.00            Кофе-пауза


	11.00–11.20
	ФАКТОРЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ОТРАЖЕНИЕ В РЕЗОНАНСНЫХ БРЭГГОВСКИХ СТРУКТУРАХ InGaAlN

	
	А.В. Сахаров1,2, Д.С. Артеев1,2, А.А. Иванов1, А.Е. Николаев1,2, В.В. Чалдышев1, А.Ф. Цацульников2

	
	1 ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, СПб, РФ,
2 НТЦ микроэлектроники РАН, СПб, РФ

	
	

	11.20–11.40
	МОДЕЛИРОВАНИЕ КВАНТОВО-КАСКАДНЫХ GaAs/AlGaAs ЛАЗЕРОВ С МНОГОФОТОННЫМИ СХЕМАМИ ПЕРЕХОДОВ В ОБЛАСТИ ~1 ТГц

	
	Д. В. Ушаков1, А. А. Афоненко1, Р. А. Хабибуллин2, А. А. Дубинов3

	
	1Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, Минск, 220030, Беларусь,
2МФТИ (государственный университет), Долгопрудный, РФ,
3Институт физики микроструктур РАН, Нижний Новгород, РФ

	
	

	11.40–12.00
	ГЕНЕРАЦИЯ СТИМУЛИРОВАННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ В ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ С КВАНТОВЫМИ ЯМАМИ HgCdTe/CdHgTe В ОКНЕ ПРОЗРАЧНОСТИ АТМОСФЕРЫ 3 - 5 мкм

	
	А.А. Янцер1, М.А. Фадеев1, К.Е. Кудрявцев1, В.В. Румянцев1, В.В. Уточкин1, А.А. Разова1, К.А. Мажукина1, А.А. Дубинов1, В.Я. Алешкин1, Н.Н. Михайлов2, С.В. Морозов1

	
	1 Институт физики микроструктур РАН, Нижний Новгород, РФ,
2Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск, РФ
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	МИКРОДИСКОВЫЕ ЛАЗЕРЫ НА ОСНОВЕ ГЕТЕРОСТРУКТУР С КВАНТОВЫМИ ЯМАМИ HgCdTe 

	
	М.А. Фадеев1, А.А. Разова1, В.В. Румянцев1, В.В. Уточкин1, Д.В. Шенгуров1, Е.Е. Морозова1, Н.С. Гусев1, К.А. Мажукина1, А.А.Янцер1, Н.Н. Михайлов2, С.А. Дворецкий2, С.В. Морозов1
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	12.20–12.40
	ФОРМИРОВАНИЕ СФОКУСИРОВАННЫМ ИОННЫМ ПУЧКОМ ГАЛЛИЯ ДИФРАКЦИОННЫХ РЕШЕТОК В КОЛЬЦЕВЫХ КВАНТОВО-КАСКАДНЫХ ЛАЗЕРАХ

	
	Г.В. Вознюк1, М.И. Митрофанов1,2, А.В. Бабичев3, Д.А. Михайлов1, Н.Ю. Харин4, В.П. Евтихиев1
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	ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КВАНТОВАЯ МАГНИТОМЕТРИЯ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ
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	АМФОТЕРИЦИН В КАК ФОТОСЕНСИБИЛИЗАТОР ДЛЯ АНТИМИКРОБНОЙ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
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	14.40–15.00
	СПЕКТРАЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ АНТИМИКРОБНОГО ДЕЙСТВИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ ВИДИМОЙ ОБЛАСТИ СПЕКТРА
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	Стендовая секция:  15:20 – 17:20
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	С.Б. Бушук, М.С. Снежко, И.Н. Пучковский, С.С. Шавель, Б.Ф. Кунцевич

	
	ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника», Минск, Беларусь



	Ст-5
	ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ И ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЩНОГО КОЛЬЦЕВОГО ПГС: ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
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	ПОЛНОСТЬЮ ОПТИЧЕСКИЙ КВАНТОВЫЙ МАГНИТОМЕТР НА ОСНОВЕ NV‑ЦЕНТРОВ В АЛМАЗЕ: ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПТИМИЗАЦИЯ ЛАЗЕРНОЙ НАКАЧКИ
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	УЗКОЗОННЫЕ НАНОГЕТЕРОСТРУКТУРЫ В СИСТЕМЕ InSb-In(GA)As(Sb,P) ДЛЯ СПЕКТРАЛЬНОГО ДИАПАЗОНА 4-6 МКМ
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	ПОЛУЧЕНИЕ ГЕТЕРОСТРУКТУР НА ОСНОВЕ AlInGaN/SiC МЕТОДОМ MOCVD ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ ДИОДОВ, ИЗЛУЧАЮЩИХ В ДИАПАЗОНЕ 450-460 НМ
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	ВЫРАЩИВАНИЕ ГЕТЕРОСТРУКТУР НА ОСНОВЕ AlInGaN/Al2O3 МЕТОДОМ MOCVD ДЛЯ СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИХ ДИОДОВ В ДИАПАЗОНЕ 510-530 НМ
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	ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ НАНОЧАСТИЦ YF₃:ND³⁺ И YF₃:ND³⁺/YB³⁺ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
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	ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИОНОВ Bi3+ НА ЛОКАЛЬНУЮ СТРУКТУРУ ИОНОВ Yb3+ В НАНОЧАСТИЦАХ CeO2 МЕТОДАМИ ЭПР И ОПТИЧЕСКОЙ СПЕКТРОСКОПИИ
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	ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ С КВАНТОВОЙ ЯМОЙ InGaAs/GaAs/AlGaAs, ВЫРАЩЕННОЙ НА Si ПОДЛОЖКЕ
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	НЕДЕГРАДИРУЮЩИЕ ГКР-АКТИВНЫЕ ПОДЛОЖКИ НА ОСНОВЕ ТОНКИХ СПЛАВНЫХ ПЛЕНОК МЕДЬ/СЕРЕБРО НА МАКРОПОРИСТОМ КРЕМНИИ ДЛЯ ПЛАЗМОННОЙ СЕНСОРИКИ
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	ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ РАЗБАВЛЕННЫХ НИТРИДОВ GaPN(As), ВЫРАЩЕННЫХ МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНО-ПУЧКОВОЙ ЭПИТАКСИИ НА ПОДЛОЖКАХ КРЕМНИЯ
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	ПОВЫШЕНИЕ ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ И СТАБИЛЬНОСТИ БЕЛЫХ СВЕТОДИОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРОВСКИТНЫХ КВАНТОВЫХ ТОЧЕК, ИНКАПСУЛИРОВАННЫХ В СТЕКЛЕ И СЛОЕМ SiO₂
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